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Patent trwa od dnia 24 grudnia 1955 r.

Dotychezasowy sposob rozkiadu siarczanu wa-
pniowego, polegajacy na prazeniu w piecach
obrotowych typu cementowego mieszaniny nor-
malnie stosowanych w tym procesie surowcéw,
a mianowicie siarczanu wapniowego, skladnika
redukujgcego, np. koksu oraz ewentualnie pew-
nej iloSci innych skladnikéw o charakterze za-
zwyczaj gliniastym, zawierajacych wolne i zwia-
zane tlenki krzemu, glinu, Zelaza i inne, na-
potyka na duze trudnosci wynikajace z powol-
nego i wymagajacego wysokich temperatur roz-
ktadu siarczanu wapniowego. Powolny przebieg
tego rozkladu, wymagajacy dosé dlugiego czasu
przebywania wypalonej mieszaniny w piecu
obrotowym, powaznie ogranicza wydajno§é pie-
ca. Ponadto rozkiad siarczanu wapniowego
w znacznej czesci i do konica przebiega dopiero
w strefie spiekania pieca obrotowego, co wywo-
tuje niebezpieczefistwo topienia w tej strefie
materiatu zawierajacego jeszcze znaczne ilodci
siarczanu wapniowego, dzialajacego jako tops
nik. Prowadzi to do trudnych do opanowania

*) Wiasciciel patentu oswiadczyl, Ze wsp6l-
twércami wynalazku sg Stefan Weychert i Ja-
nusz Milewski,

zaklécen pracy pieca i do pozostawania w wy-
palonym materiale znacznych ilodci siarczanéw
i siarczkéw. :

Sposob wediug wynalazku zmierza do przy-
$pleszenia przebiegu rozkladu siarczanu wap-
niowego oraz umozliwienia doprowadzenia tego

rozkladu az do kofica w nizszych niz normalnie . .

stosowane temperaturach w celu zwiekszenia
wydajnosci pieca, zakoniczenia rozkladu gto-
wnej czeéci siarczanu wapnia przed dojéciem
wypalonej mieszaniny do strefy wysokich tem-
peratur (ponad 12000C), a takze w celu przy-
Spieszenia, ewentualnie powstajacych zwigzkéw
klinkrowych w strefie spiekania;

Wedtug wynalazku osigga sie to przez zasto-
sowanie obok normalnie uzywanych skladnikow
mieszaniny przeznaczonej do prazenia, specjal-
nie latwo topliwych dodatkéw, przyépieszaja-
cych bieg reakcji pomiedzy substratami i pozwa-
lajgeych na przeprowadzenie procesu rozkladu
siarczanu wapnia w temperaturach niZszych niz
normalnie i nizszych niz temperatura topienia
si¢ mieszaniny zawierajacej siarczan wapniowy.
Jako dodatki wedlug wynalazku stosuje sie
substancje o temperaturze topnienia lub spie-
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kamia ruuze; niz 1360°C, na przykiad chlorek
wapniowy (w iloSci do 2%) w postacl otrzymy-
wanego w fabrykach sody amoniakalnej odpad-
kowego roztworu, wprost lub po jego odparowa-
niu, mineraly jak np. szczegélnie latwo topliwe
gliny lub igly, szklo itd. Wymienione substapeje
dodaje sig w takiej iloSci, azeby nie powadae-~
.waly stopienia si¢ mieszaniny w piecu obroto-
wym np. w iloSci do 3%.

Zastrizeienia patentowe

1. Sposob prowadzenia rozkitadu siarczanu wap-
niowego w piecu obrotowym w celu uzyska-
nia gazéw zawierajacych dwutlenek siarki

) oraz klinkieru cementowego luh hez jedno-

" czesnego wytwarzania klinkieru cementowe-
g0, znamienny tym, Ze do maczki surowej
obok normalnie stosowanych skiladnikéw do-

CWD. Bema 80, zam. 780/Wa

daje sie substancji topiacych sie lub spieka-
jacych w temperaturach ponizej 11000C
w iloSci nie powodujacej stopienia sie mie-
szapiny w piecu obrotowym, np. w ilosci do
3% 1 ppoces rozkladu prowadzi sie szybciej
i w niisgych niz normalnie temperaturach.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze

do maczki surowej dodaje sie chlorku wap-
niowego w iloci ponizej 2%.

- Sposéh wediug zastrz. 1 i 2 zhamienny tym,

e stesuje sie ‘chlorek waphidwy w postaci
otrzymywanego w fabrykach sody amonia-
kalnej odpadkgw&o roztworu, wprost lub po
jego odparowaniu.
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